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cién que overan en conﬁunto con fuentes de alimentacidn de

Hojn nam, 1

ANTECEDENTES DEL INVENTO

Campo del invento

Este invento se refiere & circuitos de nrotec

corriente normalmente estebles vara prOporéionar corrienﬁe‘
a un sistema de ldmparas de descarga en gas de gran inten~|
sidad y, por lo tanto, susceptibles de sufrir averias deqi
do a una tensidn de alimentzcidn que suvera incluso un va-
lor de tensidn momentdneo suverior a un cierto limite, Y,

que perciben incluso una sobrecarge de una polaridad de

tensidn de corriente alterna.

Deserincidn de la tdéenica znterior

|
|
|

Existen muchos fusibles, disyuntores y dispo-
sitivos similares gue trabajan en oresencia de una sobrecay
ga ‘de tensidn para abrir una fuente de alimentzcidn de en—
trada con el fin de immedir que se averie un dispositivo
eléctrico y/o un circuito eldetrico delicado. Estos dispo
sitivos de proteccidn son satisfactorios cuendo con ellos
se protegen comvonentes de circuito que, -por si mismos,
son capaces de tolerar, al menos duraﬁte un corto periodo
de tiempo, una condicidn de sobrecarga de circuito sin da-
fios apreciables, como la que podria ser provocada por la
aplicacidn de una alta tensidn y la elevada intensided es-
perada provocadas por un cordocircuito.

Existen, sin embargo, circuitos y dispositi-
vos que son incapaces de tolerar inecluso una condicidn de
sobrecarga momentdnea y, por tanto, tales dispositivos y/d
circuitos de proteccidn no son satisfactorios a la hora de

impedir que ocurran averias. Hay muchas otras instalacio-
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-nes en las gue, auhque los dispositivos o componentes pro-
tegidos pueden folerar una breve sobretensidn, su vida dtil
0 su comportamiento sﬁbsiguiente se ven perjudicados en
cierta medida cuando son sometidos a un incremento momentd
neo de sobretensién. BEs decir, una brusca sobretengidn
puede no provocar su fallo, pero degradard su vitalidad.
Una situacidn que nuede originar ume sobfeteg
sidn inesperada es una en la gue se inﬁluyen dispositivos
eléctricos de almacenamiento de energfa, tales como conden
gsadores e inductancias, que puedan descargarse 0 que puedan
dar lugar, a destiempo, a que se produzca un retorno de in
tensidad o de tensidn a un circuito de alimentacidn de co-
rriente, dando lugar asi a que dispositivos relacionados,
conectados con la fuente de alimentacidn de corriente, ex-
perimenten condiciones de sobretensidn o de sobreintensi-
dad, adn cuendo la tensidn de alimentacidn permanezca den-
tro de limites predeterminados. Un circuito que es ade-
cuado para proporcionar cierta proteccidn en tales condi-
ciones se describe en la fig. 7 y en ilustraciones relacio|-
hadas de la solicitud de patente norteamericanae n¢ 654926,
presentada el 2 de febrero de 1976, cedida en comin con la
presente. Un fototransistor controlado por el brillo de
un diodo fotoemisor coneétado a través de la salida de co-
rriente continue de la fuente de alimentacidn, determina

la aplicacién de una tensidn de mando a un triac. Esta tey

2

porizacidn de conduccidén "regule" la salida ain cuando no
heya regulacidn de la entrada de corriente alterna a 1a
fuente de”alimentacidny El circuito estéd protegido contra
sobretensiones bruscas de la entrada de corriente alterna

por la seleccidn de otro triac que hace funcionar una bobi
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—na conectada oara abrir sus contactos en serie con la linea
de zlimentacidn. ‘
Aunque'el circuito abre la 1linea en presencia
de condiciones de entrada de sobretensidn mantenidas, sul
funcionamiento es algo dudoso cuandb las cbndiciones de i
tensidn estdn en el limite. Ademds, la conexién de fempq~
rizacidn de corriente continua proporciona regulacidn en
el caso de una salida de tensidn de corriente continua su-
perior a un nivel de peligro predeterminado, pero la aq~l
cidén no asegura gue una brusca sobretensidn de como resul-
tado la épertura del circuito de potencia. Bs decir, no!
Se proporciona una vroteccidn absoluta. |

La solicitud de patente espafiola No 468.9334
presentada el 19'de Abril de 1.978, describe un circuito;
para percibir una condicidn de sobrecerge de tensidn de
corriente alterna utilizando un circuito puente para con-’
vertir primero la corriente alterna en corriente continua
¥ un par de fotodiodp~fototransistores (acopladores dpti-
cos) pare conmutar un semiconductor controlado selectiva~
mente, y vroducir por tanto sefiales de disparo adecuadas -
para activar interruptores de poteneié.

Aungue tal circuito ha demostrado constituir
una mejora en relacidn con circuitos anteriores, la inter-
posieidn del puente ha introducido retardos en la percep-
cidn de la sobrecarga antes de que comience 1a commuta-
cidn de proteccidn reel. Ademds, el circuito ha demostra-
do, que es susceptible a las tensiones pardsitas en grado n
satisfactorio. El aislamiento por control selectivo entre
polaridades no se ha conseguido de manera totalmente satig|

factoria y se ha adolecido de un aislamiento insuficiente
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~entre las seilales de terminal de nando y de terminal prin-
cipal en el semiconductor controlado selectivamente, credn
dose asi un falso control selectivo ocasional.

Por tantd, una caracterfstica del sresente in
vento es prOpofcionar un eircuito de proteccidn electrdn?~
co mejorado gue opera en relacidn con la percepcidn de uTa
tensidén de corriente alterna nara una condicidén de sobre-
carga, sin utilizar ni un puente ni un acoplador éptico.

Otra caracteristica del presente invento es

|
proporcionar un circuito de proteccidén electrdnico mejora-

do utilizando un semiconductor controlado selectivamente!
operado de tal manera que sus terminales de mando y prin¢1
pal estén aislédos.

Todavia otra caracteristica del vresente in-
vento es proporcionar un circvito de nroteccidn electrdéni-
do-mejoredo utilizando un circuito divisor de tensidén para
percibir efectivamente una sobrecarga de tensidn de una so
la polaridad, al tiémpo.que se emplea un dispositivo de
efecto de avalancha, de accidn lenta, por delante del con-
trol selectivo de un semiconductor, con el fig de impedir

un disparo prematuro debido a ruido pardsito.

RESUMEN DEI. INVENTO

Ia realizacién del vresente invento que se

describé en esta memoria estéd constituida por un circuito
de proteccidn electrdnico que vigila en forma independien-
te qmbas,polaridades_de una tenéidn de corriente alterna,
des+areferencia 1g3tensidn;de~alimentacidn"para;laaalimenf-
tacidén de corriente, y una tensidn de. corriente continua,

preferiblemente 12 tensidén de salida desde la fuente de
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 lenta, separado, para cada polaridad, para controlar selec

tivamente un ftransistor respectivo que tiene su electrodo

) Hoju niim. 5

funcionar un sistema de carga capaz de influir sobre la

condicidn de salida de tensidn de corriente. continua de la
fuente de alimentacidn de corriente. El sistema de vigil f
cia de la corriente alterna incluye un divisor de resist?g
cia para determinar, independientemente, cuéﬁdo hay una ﬁg
brecarga de tensidn de cuslquier polaridad y para actuar 2

travéds de un dispositivo de efecto de avalancha de zccidn
|

T . . .
fle mando aislado de sus terminales principales y que tleqe
un circuito de carga conectado para producir una salida |
cuando la tensidn vigilada resvectiva suvera un valor prﬁ—

‘ i
i

determinado.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

Con el fin de explicar la forma en que se al-

canzan las caracteristicas, ventajas y objetos del invento

antes citados, asi como otros que resultardn evidentes, y

de modo que se pueda comprender con detalle dicha.explica-

cidn, puede hacerse una descrincidn mds particular del in-|

vento, resumido en pocas palabras en lo que antecede, por
referencia a la realizacidén que del mismo se ilustra en
los dibujos, cuyos dibujos forman parté de esta memoria.
Ha de observarse, sin embargo, que 1ds dibujos anejos ilus
tran golamente una realizacidén tipica del invento y, por
tanto, se considera que no limitan su alcance, ya que el
invento puede admitir otras realizaciones igualmente efibg

Cces.

=
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—En los dibujos:

P Ia fig, 1 es un diagrama gsquemdtico de una
fuente de alimentacidn de corriente gpe vuede ser hecha
funcionar en cohjunto con sefiales de/disparo »rocedentes
del circuito de proteccidén cuya realizacidn oreferida se
muestra en la fig. 2; y '

. la fig. 2 es un diagrama esquemético.de una
realizacién nreferida de un circuito de proteceidn de

acuerdo con el oresente invento.

DESCRIPCION DE LA REALIZACION ILUSTRADA

Refiriéndonos zhora a los dibujos y, en pri-

mer lugaer, a la fig. 1 de los mismos, en ella se ilustra
la seccién de ﬁotencia‘de una fuente de alimentacidén capaz
de ser protegida mediante el dispositivo de proteccidn que
se describird en lo que sigue. Bdsicamente, el circuito
convierte una tensidén de alimentacidén de corriente alterna
aplicada & la entrada, por ejemplo, & través de un trans-
formador 10 de aislamiento, en una tensidn de corriente
continua deseable, apliéada en la salide a través del con-
densador de salida 12.

El valor de la tensidén de entrada es trans-

trensformador 14 con tomas, antes de pasar por la inductan
cia 16, que precede a la resistencia variable 20, conecta-
da a través de las lineas. ILa inductancia 16 limita la co
rriente que entra durante el tiemno de induccién y, con la
tesistencia’variabler20:ayuda-a’ eliminar-los ‘transitorios”
que puedan estar presentes en la tensién de alimentacidn

de corriente alterna aplicada.

formado. en el transformador 10 y es reforzado ademds en el|-

o —

i L et
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Los RCS (Rectificadores Controlados de Sili-
cio) 22 y 24, dorso con dorso, estdn conectados a fravés
de la linea de corriente alterna de la alimentacidn de co-
rriente, estando el cdtodo del RCS 22 aplicado 2 la 1linea
marcada "Y' y estando el cdtodo del RCS 24 conectado con
la linea marcada "X"., E1l electrodo de mando del RCS 22
estd conectado con el terminal "a® y el electrodo de nendo
del RC3 24 estd conectado con el terminal “p para dispafo
externo, en una forma que se describird en lo que sigue.
Puede verse, sin embargo, que la aplicacidn de une sefial
de disparo a un RCS cortocircuita efectivamente las lineas
X e Y entre si y, vor tanto, proporciona una corriente de
sobrecarga para el dispositivo de wroteccidn contra sobre-
cargas, denominado algunas. veces dispositivo de corte por
sobrecargas o fusible 26, situado en la linea que va & la
toma central del transformador 14.

Un rectificador, en forma de un circuito ouen
te, estd conectado a las lineas X e Y, comprendiendo el
puente bésico diodos 28 y 30, dorso con dorso, conectados
e través de las Lineas X e¥Yylos RGS 32 y 34, dorso con
dorso, conectados frente a frente a iravés de las lineas
X e Y. La salida del circuito puente_es tomada entonces
desde la conexidén comvn de los diodos y las conexiones co-
munes de los RCS. Puede observarse también que los RCS es
té4n conectados, cada uno, en varalelo con una combinacidn
en serie de una resistencia y un condenéador,‘nara prépor—
cionar un funcionamiento con amortiguacidn. El electrodo
de mando del RCS 32 y el electrodo de mando del RCS 34 es-
t4n conectados, resnectivamente, a terminales m y n. Es-

tas conexiones permiten el funcionamiento en fase del RCS
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recontrol~fo ror un circuito externo. Tal control de fase
es conveniente para variar la salida d¢ corriente continue
del circuito global, pera aplicacidn & una carga, conecta-
da deseablemente para recibir tal trgtomiento. Tal carga
podria ser un circuito de encendido de ldmpcra. ILa salida
estd protegida vor fusibles 36 y 38.

. ) Puede observarse que aungue se muest;a un cir
cuito puente c0m§1ejo en la reslizacidn oreferida ilustra-
dé, pueden emplearse otros rectificadores que incluyan cir
cuitos puente, tal como un circuito puente usual que com-
prende cuatro diodos, en realizaciones de secciones de po-
tencia alternatives. ‘

. Refiriéndonos shore al circuito ilustrado en

la fig. 2, en é1 se puede apreciar un circuito de protec-~

cidn pare aplicar un impulso de disparo 2 un terminal a o

& un terminal b en presencia de una condicidn de sobrecar-
'ga percibida. Puede observarse que el circuito estd conec
tado, segun se ilustra, vara vercibir un nivel predetermi-
nado en los terminales X e Y del circuito renresentado en

la fig. 1. Una tensidn de elimentacidn de corriente alter
na, de una primefa poleridad, aplicada al termirnal Y origi
ne un aumento de la tensidn en los diodos 40, a través de

la resistencia 42 y el diodo 44, almacendndose en sl con-

densador 46 una carga que viene determinada por los diodos
de Zener 48 y 49.

Las resistencias 110, 112 y 114 estdn conecta
das a través de los terminales X e Y para proporcionar un
divisor de tensidn y los medios gracias & los cuales son
percibidas condiciones de sobretensidn para funcionamiento

subsiguiehte del circuito. L& unidn entre las resistencia%
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110 y 112 proporciona un punto de nercevcidn conveniente
para detectar una condicidn.de sobretensidn de polarided
positiva, y la unidn entre las resistencies 112 y 114 pro-
porciona un punto de percepcidn conveniente para detectan
una condicidn de sobretensidn de polaridad negativa.

El SBS 116 y la resistencia de carga 118 paﬁa
€l estdn conectados en serie mutuvemente y en paralelo con
la resistencia 110. El1 SBS 117 y la resistencia de carga
119 vara el mismo estdn conectados en serie mutvemente y
en peralelo con la resistencia 114. Ia unidn entre el sﬁs
116 y la resistencia 118 proporciona la conexidn de exciﬁg
¢idn de base nara el transistor 50, y la unidn entre el |
SBS 117 y la resistencia 119 proporciona la conexién de ex
citacidn de base vara el transistor 92. ' 7 , i

Los 8BS 116 y 117 son dispositivos semiconduc
tores de efecto de avalancha con un tiempo de respuesta de
aproximadamente 0,5 microsegundcs. Un pico espireo extre-
madamente agudo, ligeramente suverior al nivel predetermi-
nado para causar la conduccidn de los dispositivos de efec
to" de avalancha no originard este efecto a no ser gue ten-
ga una duracidn mayor que 0,5 microsegundos, ﬁna tensidn
de esta duracidn apreciable representa una sobrecarga de
tensidn real contra la que el circuito estd disefiado para
proporcionar proteccidn, evitando que sea aplicada al cir-
cuito operado. En otras palabras, lds SBS 116 y 117 son
elementos de accidn relativamente lenta.

El punto de conexidn entre el diode 44 y el
‘condensador 46 estd conectado con el electrodo de mando
del PUT 54 a través del circuito en paralelo. de la resis-

tencia 56 y el condensador 60. El punto de unidn entre
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-1os diodos Zener 48 y 49 estd conectado al dnodo del PUT
54. Mediunte estas conexiones, el 4nodo puede ser polari-
zed0 a una tensidn considerablemente menor que la tensidn
de polarizacidn en el ‘electrodo de mando. Por ejemnlo, la
tensidn de polarizacidn anlicada al dnodo puede ser de 13
vdltios, mientras que l2 tensidn de polarizacidn aplicad%
al electrodo de mando nuede ser de 26 voltios., Por tanto,
cualguier ruido esoireo en el dnodo es aislado, evitando
que provoque la activacidn del electrodo de mando del PUT.

Puede verse que cuando es percibida una cohdi
¢cidn de sobretensidn con el fin de causar la conduccidn E
del tramsistor 50, la tensidn del electrodo de mando es su
ministrada al PUT 54 para ponerlo en conduccidn y deécar'
gar, por tanto, la carga acumulada en el condensador 46. .
El cédtodo del PUT 54 estd conectado con el electrodo de
mando del RCS 62. El cétodo del RCS 62 estd conectado con
el terminal b y el dnodo estd conectado con la resistencia
64, una parte del divisor de tensidn con la resistencie
66, la unidn del divisor de tensidn estd conectada con el
condensador 68, un dispositivo de almacenamiento conectado
con la linea X. Ia resistencia 66 estd conectada de nuevo
con la linea Y. El cédtodo del PUT 54 estd conectado con
el condensador 70 y la resistencia 72 vara proporcionar
inmunided contra el ruido, y el cdtodo del RCS 62 estd co-
nectado con el condensador 74 y la resistencia 76 con el -
mismo prbpdsito. |

Puede verse que con la aplicacidn de una ten-
sidn de mendo al RCS 62 mediante el PUT 54, se permite que
la carga del condensador 68 pase por el RCS al terminal b.

Ademds, la tensién estabilizada por el diodo Zener 49 apli
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~cada al dnodo del PUT 54 continua avanzando vor los termi-
nales del RCS 62, hasta ser suministra A también al termi-
nal"é. Esta seflal de disparo globel ¢s la que se eunlica
al terminal b de la seccidn de 2limeytacidn de corriente
reoresentada en la fig. 1.

En forma similar, la polaridad opuesta de la
tensidn de corriente alterna aplicada a través de los ter-|
minales X e Y acumula una carga a través de log diodos 80
y 82 al condensador 84, segdn viene determinada vor los
diodos Zener 96 y 98. ILa descarga del condensador 84 se
realiza desde el diodo Zener 98 a través del PUT 86 y el
RGS 88 con la conduccidn del transistor 92. Con la conduc
cidn del RCS 88 es descargado el condensador 94 para sumar
se a la sefial de disparo aplicada al terminal a. Esta se-
fial de disparo es la que se aplica al terminal a de la sec
cién de potencia ilustrada en la fig. 1.

' En respuesta al circuito percevtor que se acz
ba de describir, una salida de polaridad dada, dard como
resultado una salida parza provocar el efecto de avalancha
de cuelquiera de los SBS 116 o 117. Una sobretensidn en
ambas polaridadeé orovoca el efecto de avalancha de ambos
8BS 116 y 117 vara ofiginar la conduccidn de ambos fransis
tores 92 y 50, respectivamente. Dependiendo de cual de
los condensadores 46 y 84 se descargue, se obténdré como
resultado una salide en uno u otro, o en ambos, de los ter
minales b y 2. Cuando ambas polaridades de la tensidn per
cibida en los terminales X e Y son superiores & un valor
predeterminado, entonces ambos terminales by & recibirdn
una sefial de disparo de salida. Como se ha sefialado pre-

viamente, estas salidas disparan 1los elecirodos de mando |
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tivo_26 de corriente de sobrecarga en Ja seccidn de poten
cia de la alimentzcidn de corriente.

El funcionzmiento de los fototransistores 52
Y 90 se reglize sustancialmente del mismo modo que nare.
los transistores 50 y 92, respectivamente, en relacidn con
el control selectivo de los PUT 54 y 86, respectivamente.
El disparo de estos fototransistores es, con resnecto a
la deteccidn de una sobretensidn de corriente continua, col
mo se describe més adelante. '

El circuito de »roteccidn ilustrado en la figh.
2 puede detectar‘también la presencia de una tensidn de co|
rriente continua sunerior & un valor predcterminado. ILa
tensién de corriente continuve vigileda es aplicada a tra-
vés del divisor de tensidn que comprende las resistencias
120 y 122, estando la resistencia 122 conectada en narale-
lo con el 3BS 124, el fotodiodo 126 y el fotodiodo 128,
Una resistencia de drenaje 130 estd conectada a través de
los fotodiodos 126 y 128. El fotodiodo 126 estd conectado
para funcionar en conjuﬁto con el fototransistor 2. Por
tanto, cuando se’supera una tensidn de corriente continua
suoerior al valor nredeterminado fijado »or el circuito,
el SBS.124 conduce, haciendo que los diodos 126 y 128 cau-
sen la conduceidn de los fototransistores 90 y 52. Esto
fla como resultado que se apligque una sefial de disparo s
los terminales a y b, a partir de lag cargas acumuladas en
los condensadores 84 y 46, resnectivamente.
nreccotar et Pue@etper deseable  vigilar latsalidatde tol:
rriente continua del circuito ilustrado en la fig. 1 como

la tensién aplicada a los terminales de corriente continual
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—que ha de ser vigilada en el cireuito revresentado en la
fig. 2.

RCS. 32 y 34, determinado por las sefigles apnlicadas a los

- Por ejemolo, el tiempo ;Z conduccidn de los
terminales m y n, respectivamente, puede ser tal que origi
ne una salida de tensién de corriente continue que supere
al vélor operativo deseable, indenendientemente de si se
ha superado o no una tensidn de corriente alterna aplicada
al circuito global.

Puede observarse también que la tensidén de co
rriente alterna que provoca la acumulacidn de carge en los
condensadores 46 y 84 puede ser indemendiente de la tensic:
de corriente alterna que se estd vigilando con vistas a
una pfotecciénrcontra gobretensiones. Cbnvenientemente,
sin embargo, esta es la misma tensidn de corriente alterna
que se aplica a los terminales X e Y de la fig. 1.

Aungue se ha mostrado y descrito una realiza-
cidn particular del invento, se entenderd que éste no estd
limitado a ella, ya que pueden rezlizarse en la misma modi
ficaciones que resultarén evidentes vara los exvertos en
la técnica. Por ejemolo, el circuito ha sido descrito en
conjunto con la vercepcion de un nivel de amplitud superior
2 una magnitud predeteruinada. Puede emplearse vara vigi-
lar un régimen de cambio que superé un nivel oredetermina-
do, tal como una condicidén que todavia no ha elcanzado una
gren amplitud pero que se aproxima répidamente & ella., Tal
circuito simplificado puede emplear diodos Zener conectados
cdtodo con cédtodo, cuyos dnodos estén conectados a travéds F
de un condensador. Un rdpido régimen de cambio crearéd en

fonces una amplitud muy alta que excede del nivel de per-
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~cepcidn predeterminado para el circuito reoresentado en la
fig. 2, mientras que un régimen de cambio que varie normal
mente no dard lugar a que ocurra dicha tensidn de gran am-

plitud. l
|
|
l

o e
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- REIVINDICACIONES

TLos puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan oara que sean objeto de esta solicitud de Paten-
te de -Invencién en Espafia, por VEINTE sfios, son los que se
recogen en las reivindicaciones siguientess:

- 18.~ Un circuito electrdnico de proteccidn pa
ra proporcionar una sefial de disparo a un circuito a prote
fier, en presencia de una tensidn de alimentacidn gue supe~
ra una amplitud predeterminada, que comprende: medios de a]
macenamiento de carga que responden vara almacenar una car
ga a ﬁartir de una primera polaridad de una tensidn de co-
rriente alterna aplicada; medios de conmutacidn y divisored
de tensidn que responden a nor 1o menos una polaridad de
la tensidn de alimentacidn que supere una amolitud prede-
terminada; y un semiconductor controlado selectivamente,
conectado con dichos medios de almacenamiento de carge y
con dichos medios de conﬁutacidn y divisores de tensidn de
tal manera gue cuando dicho semiconductor es controlado =
conduceidn, la carge almacenada en dichos medios de zlmace
nemiento de carga es aplicado como una sefial de disparo sa
liente.

22,~ Un circuito segin la reivindicacidn 18,
en el que dichos medios de almacenamiento de carga inclu--
yen un diodo; y, conect2dos en serie y con polaridad opues
ta.a €1, medios de diodo Zener, estando dithos medios de

diodo Zener conectados con el circuito de electrodo de man

do de dicho semiconductor y con el circuito de dnodo de ai |

5
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medios de aislamiento vara sevarar dicho circuite de elec-
trodo de mando y dicho circuito de dnodo, aplicando la pueg
ta en conduccidn de dicho semiconductor otra sefial de man-
do & dicho circuito de electrodo de mando, y pasando una
sgﬁal de disparo saliente desde el circuito de dnodo a tra
vés del semiconductor cuando €ste es puesto en conduceidn.
38.~ Un circuito segin la reivindicacién 18,
én el que dichos medios de almacenamiento de carga inclu-
yen un diodo y, conectados en serie, y con polaridad opues
ta a é1, un brimer diodo Zener y un segundo diodo Zener,
estando dicho primer diodo Zener, de tensidn més.alta, co-
nectado con el circuito de electrodo de mando de dicho se-
miconductor, estando conectado dicho segundo diodo. Zener
con el circuito de 4nodo de dicho semiconductor, aplicando
la puesta en conduccidn de dicho semiconductor otra sefial
de mando a dicho circuito de electrodo de mando, y pasando
une sefiel de disparo saliente desde el circuito de dnodo a
través del semiconductor cuando este estd en conduccidn.
48.- Un circuito segin la reivindicacidn 18,
en el que dichos medios de conmutacidn y givisoreé de ten-
sidn incluyen una srimera, una segundaiy una fercera resig
tencias, percibiéndose el hecho d» que la tensidn de ali-
mentacidn supere una emplitud predeterminada de una prime-
ra polarid~d, en una primera unidn entre dichas resisten-
cias primera y segunda, siendo percibida, en uné segunda
unién entre dichas resistencias segunda y tercera, una ten
gidn de.alimentreidn qué supera una amglitud'predetermina~
da. - . e . : . - - Se -

58.- Un circuito segin la reivindicacién 18,
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semiconductor, de accidn lenta, conectado con dicha nrime-
ra.unién ¥y un segundo dispositivo de efecto de avalancha
semicqnductor, de accidn lenta, c;oned'tado con dicha segun-~
da unidn.

62.~ UN CIRCUITO ELECTRONICO DE PROTECCION.

Tal y como se ha descrito en la Memoria i;ue
antecede, revresentado en las figuras que se acomnaian y
}Jara los fines que se han especificado.

Este Memoria consta de diecisiete hojas escri
tas a mdguina vor una sola cara.

Hadrids 44 y1979
Fernandg de Elzabury
Por Pode,




ESQUIRE INC 1/1

o 52 74
z gl 3 -, NN L s 4L
710 = z = 5 7 /_3 3
80 - 48—, S“ \\70 72 76 b
1 % } \
b " 94\, ¥ 4 _ioi%- T 58
= 86 62 pY
=112 5 a6 W |
ne - \}] 42') l
a . L
™~ F~—1 82 | 64—
l ] \\l ARAA. I
I 92\ WY 96 0 |
Tz 90 | 66
143 7 ' T 96 |
| | / ]
pi—— '
/ | FIG.2
Y ;
7y
// / 16
e 122 7 . : 2
/// 22 26
20 yava 14
S — 2 {
N / L
7 L ” 2 3 127J de
124 126 153 / 1 J } | 341 (
10 FIG.1 Ya b X a om 38




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



